


























专利名称(译) 制造有机发光显示器的像素结构的方法

公开(公告)号 US20130203197A1 公开(公告)日 2013-08-08

申请号 US13/759823 申请日 2013-02-05

[标]申请(专利权)人(译) TSAI MIN HAN
HUANG HAO JUNG
楚简老子

申请(专利权)人(译) TSAI，MIN-HAN
黄昊JUNG
CHU，CHIEN姿

当前申请(专利权)人(译) 群创光电

[标]发明人 TSAI MIN HAN
HUANG HAO JUNG
CHU CHIEN TZU

发明人 TSAI, MIN-HAN
HUANG, HAO-JUNG
CHU, CHIEN-TZU

IPC分类号 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/0023 H01L27/3276 H01L27/323 H01L27/3246 H01L27/3279 H01L51/5212 H01L51
/5228

优先权 101103724 2012-02-06 TW

其他公开文献 US9048458

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种制造用于有机发光显示器（OLED）的像素结构的方法。提供
具有至少子像素区域的基板。在子像素区域中的基板上形成辅助电极层
和绝缘层，其中绝缘层具有暴露辅助电极层的开口。在基板上形成下电
极层，有机发光层和上电极层，其中有机发光层填充绝缘层中的开口。
通过执行激光工艺在上电极层和有机发光层中直接在绝缘层中的开口上
形成另一个开口，使得上电极层和辅助电极层通过上电极中的开口焊接
在一起层和有机发光层。
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